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Rezumat:

Inventia se refera la domeniul fotografiei cu semiconductori fara argint si poate fi utilizata in holografie, cinematografie, micro-
si optoelectronica, in tehnica de calcul.

Esenta inventiei: purtitorul de informatie contine un substrat dielectric 1 pe care consecutiv sunt amplasate primul electrod 2,
substratul fotoinjector 3, substratul de imprimare 4 din semiconductor calcogenic vitros si al doilea electrod 5. Substratul de
imprimare 4 este confectionat din triselenura de arsen dopat cu atomi de staniu conform formulei generale As,Se;Sn,, iar
concentratia atomilor de staniu este determinatd in limitele 0,005<x<0,03.
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